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1.運用薄膜光學以及共振腔結構的設計，製作出高純度穿透色彩、電阻率約為 2*10-5(Ω-cm)的Ag-ITO

共振穿透彩色電極。 
2.入射光角度變化小於20度時，光程差造成的相位差對穿透顏色影響很小。 
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將ITO透明導電薄膜與高導電性高反射率的銀，運用薄膜
光學和共振腔結構的設計，組合成共振穿透並帶有色彩的
彩色電極。藉由這個設計製作出穿透顏色藍、綠、黃、紅
等，高純度穿透色彩以及導電性良好的Ag-ITO共振穿透
彩色電極。 

 

Fig.6 不同穿透顏色的彩色電極 

與對應的穿透反射光譜 

Fig.9 共振腔與彩色電極的色度座標 

參數建立 

入射光角度變化影響 

Table.1 Ag&ITO電性 

共振腔(三層)與彩色電極(七層) 

Fig.4 不同穿透顏色的共振腔 

與對應的穿透反射光譜 

Table.2 共振腔設計的膜層厚度與電性 

Table.3 彩色電極設計的膜層厚度與電性 

Fig.5 不同穿透顏色的彩色電極樣品 

Fig.3 不同穿透顏色的共振腔樣品 

Fig.1 銀複數折射率 

與反射率模擬比對 

Fig.2 ITO折射率 

與反射率模擬比對 

Fig.7 入射光角度變化量測值 Fig.8 色度座標轉換結果 


